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GENERAL DESCRIPTION 
The 0910-300M is an internally matched, COMMON BASE transistor capable 
of providing 300 Watts of pulsed RF output power at 150 µs pulse width, , 5% 
duty factor across the band 900 to 1000 MHz.  This hermetically solder-sealed 
transistor is specifically designed for P-Band radar applications.  It utilizes gold 
metallization and diffused emitter ballasting to provide high reliability and 
supreme ruggedness.  

 
CASE OUTLINE 
55KT, STYLE 1  

 
 

 
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
Maximum Power Dissipation @ 25oC                              600 Watts 
 
Maximum Voltage and Current 
BVces             Collector to Emitter Voltage                           65 Volts 
BVebo            Emitter to Base Voltage                                 3.5 Volts 
Ic                    Collector Current                                            20 Amps 
 
Maximum Temperatures 
Storage Temperature                                                 - 65 to + 200oC 
Operating Junction Temperature                                          + 200oC                   
        

    

 
 
   

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS  @ 25 OC  
SYMBOL 

 
CHARACTERISTICS 

 
TEST CONDITIONS 
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Freq = 890 – 1000 MHz 

Vcc = 50 Volts 
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Pulse Width = 150µs 
Duty Factor = 5% 
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Note 1: Pulse condition of 150µsec, 10%. 
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Collector to Emitter Breakdown 
Collector to Emitter Leakage 
Thermal Resistance  

 
Ic = 80 mA 
Vce = 50 Volts 
Rated Pulse Condition  
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Performance Curves  
    

Pin vs. Pout

0
30
60
90

120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Pin (dBm)

Po
ut
 (W

)

890 MHz

937 MHz

1000 MHz

Pin vs. Gain
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Pin vs. Efficiency
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Impedance Information 
 

Output 
Matching 

Circuit

Input 
Matching 

Circuit

50 Ohms 50 Ohms 

ZSource ZLoad  
 

 
Frequencies (MHz) )(ΩSourceZ  )(ΩLoadZ 2 

890 1.828 – j3.921 1.636-j2.494 
937 1.895 – j3.67 1.745 – j2.406 
1000 2.015 – j3.408 1.911 – j2.387 

Note 2: LoadZ  exclusive of bias circuit 
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Test Circuit 
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Мы молодая и активно развивающаяся компания в области  поставок 

электронных компонентов. Мы поставляем  электронные  компоненты  

отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с 

крупнейших складов мира. 

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем 

комплексные и плановые поставки   широчайшего   спектра электронных 

компонентов. 

Собственная  эффективная  логистика и склад в обеспечивает надежную 

поставку продукции в точно указанные сроки по всей России. 

Мы осуществляем  техническую поддержку нашим клиентам и 

предпродажную проверку качества продукции. На  все поставляемые продукты 

мы предоставляем  гарантию . 

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на 

предприятия военно-промышленного комплекса  России , а также работаем в 

рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система 

менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.  

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный 

ассортимент  и индивидуальный подход к клиентам являются основой для 

выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности, предприятиями  ВПК и научно-

исследовательскими  институтами России. 

С нами вы становитесь  еще успешнее! 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

Телефон: +7 812 627 14 35 

Электронная почта: sales@st-electron.ru 

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,  

Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  

помещение 100-Н Офис 331 

mailto:sales@st-electron.ru

